
Podwójna dioda EAB1
Philips

Demodulacja i napięcie automatyki Bocznostykowy

EAB1 U j -  6.3 V 
li -200mA

Wartości graniczne

U j )  lm a x 200 V
U £ )U m ax 200 V
^ D I I I m a x 200 V
I D l  m a x 0,8 m A
/ [ ) I I m a x 0,8 m A
^ Z )IIIm ax 0,8 m A

20 k n

U iv /]cm ax 100 V
U d  im a x - 1 ,3 3 ) V
^ D I I m a x — U 1) V
^ Z )I I Im a x — 1,33) V

*) I d  =  0,3  fj.A

Pojemności

C m i k 1,5 PF

0 )1 1 /* 1,35 p F

0)111/J; 2 ,2 P F

C d i i  d i i < 0 ,6 5 p F

C d i I d u i < 0 ,0 8 p F

C D W  D l i i < 0 ,4 p F

TYPY PODOBNE




